
▪Se observa presencia de susceptibilidad fuera de fase, 
dependiente del campo oscilante y la T 

▪ Ajuste de tiempos de relajación a partir del modelo 
generalizado de Debye
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Motivación: Caracterizar un nuevo complejo basado en {CoII
4CoIII

2} y estudiar sus propiedades magnéticas a partir de
medidas DC y AC.

Caracterización estructural mediante DRX de 
monocristal

• Grupo espacial: Pത1
• Centro de inversión da lugar a dos sitios únicos de 

Co(II) 
• Seis iones de Co en entorno octaédrico 

distorsionado 

Susceptibilidad magnética DC

• χT vs T 

• M vs H

• χT/mol a 300K resulta elevado

para el sistema desacoplado

con S=3/2

• ↓χT al ↓T

Momento orbital no 
quencheado

A bajas T se observan 

curvas dobles 

sigmoideas

Hamiltoniano utilizado en el ajuste de χT vs T  en el 
rango 50-300 K (S = 3/2, L = 1):

Cruce entre estados 

Al graficar M vs H/T no se observa superposición de las isotermas. Por lo

tanto, se evidencia una considerable anisotropía y/o existencia de estados

multipletes excitados de baja energía.
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Conclusiones

o Se sintetizó y caracterizó un nuevo complejo hexanuclear basado en Co(II)/Co(III)

o A partir del análisis de los datos de magnetismo DC, el comportamiento a bajas T puede modelarse en términos de la interacción de

intercambio anisotrópico en cada sitio de Co(II).

o El comportamiento de SMM del complejo podría explicarse mediante la relajación del primer estado excitado magnético.

o El análisis AC permite concluir que el mecanismo de relajación operativo podría ser Orbach y/o Raman.

Contribución angular orbital e 
interacciones de intercambio 

antiferromagnéticas.

Susceptibilidad magnética AC

SMM

Raman

Orbach

n = 3.5
C = 160 sKn

τ0 = 5x 10-6 s
Ueff= 6 cm-1

Resultados para H0 = 1500 Oe

Hamiltoniano utilizado en el ajuste de M vs H (Seff = 1/2) :
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